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(54) МЕМБРАНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

(57) Формула полезной модели
Мембрана датчика давления, выполненная в виде пластины с расположенными на

ней тензочувствительными резисторами, и снабженная по периметру соединением с
элементомконструкции датчика, отличающаяся тем, что пластинамембранывыполнена
из четырех чередующихся слоев: первый слой - термически окисленный кремний, второй
слой, непосредственно осажденный на окисел - нитрид кремния и пиролитически
нанесенные слой окисла кремния и слой нитрида кремния, с прямоугольными
отверстиями, обеспечивающими выравнивание давления под мембраной.

Стр.: 1

R
U

1
4
0
2
1
8

U
1

R
U

1
4
0
2
1
8

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=140218&ki=PM

	Биб.поля
	Формула

